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ANEXA 2 
STANDARDE MINIMALE PE DOMENII ALE UNIVERSITĂŢII 

 
Nr. crt. FACULTATEA FUNCŢIA DIDACTICĂ 

LECTOR / ŞEF LUCRĂRI 
1. FIZICĂ • I minim: 1; P minim 1; 

• membru în echipa unui proiect de  cercetare câştigat prin competiţie naţională/internaţională; 
I şi P sunt definite conform metodologiei CNATDCU, M.O. nr. 890.27.12.2012, P fiind suma scorurilor de 
influenţă ale articolelor publicate ca autor prim/corespondent, iar I suma scorurilor de influenţă ale 
tuturor articolelor publicate împărţite la numărul de autori). 

  AIS este scorul de influență absolut al revistei științifice în care a fost publicat articolul, corespunzător 
anului de publicare al acestuia conform cu www.eigenfactor.org pentru articolele publicate până în anul 
2006 și Journal Citation Report (ISI Web of Science) începând cu anul 2007; în cazul în care anul de 
publicare nu se găsește în baza de date, se va alege anul cel mai apropiat.  

ef
in  reprezintă numărul efectiv de autori ai itemului i și ia următoarele valori:  

in  dacă ≤5;in  

( )+5 / 2,in  dacă < ≤5 15;in  

( )+15 /3,in  dacă < ≤15 75;in  

( )+ 45 / 4,in  dacă >75,in  unde in  este numărul de autori ai itemului i. 

 
Punctaje obținute: 
 
 I = 1,718    P = 5,285 (vezi calcul detaliat în anexă) 
 Asistent de cercetare științifică în proiectul de cercetare I.D.:PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1340, Procedeu 

si instalație pentru depunerea de straturi subțiri în regim de plasmă pulsată cu grad ridicat de ionizare 
(1388000 lei, 6 membri). 

 Cercetător științific în cadrul proiectului Experimentul ATLAS de la LHC. (432568 lei, 4 membri). 
 
Ioana-Laura VELICU 



#

1
Permalloy thin films obtained by pulsed laser 
deposition

Journal of Optoelectronics 
and Advanced Materials 10 632-634 2008 0 6 5,500 0,113 0,021 0,000

2
Ellipsometric investigation of Fe-based 
amorphous thin films

Optoelectronics and 
Advanced Materials-Rapid 

Communications
4 1667-1669 2010 0 6 5,500 0,078 0,014 0,000

3
Structural, Magnetic and Magnetoelastic 
Behaviour of FeCuNbSiB Thin Film

IEEE TRANSACTIONS ON 
MAGNETICS

10.1109/TMAG. 2011.2173561 48 1336-1339 2012 1 5 5,000 0,419 0,084 0,419

4
Structural and Magnetic Properties of 
FeCuNbSiB Thin Films Deposited by HiPIMS Sensor Letters 10.1166/sl.2012.2346 10 902-905 2012 1 7 6,000 0,119 0,020 0,119

5
FINEMET-type thin films deposited by HiPIMS 
Influence of growth and annealing conditions 
on the magnetic behaviour

Materials Science and 
Engineering B-Advanced 

Functional Solid-State 
Materia

10.1016/j.mseb.2013.03.002 178 1329-1333 2013 1 6 5,500 0,463 0,084 0,463

6
Nanomechanical characterization of 
amorphous and nanocrystalline FeCuNbSiB Sensor Letters 10.1166/sl.2013.3053 11 1925-1930 2013 1 6 5,500 0,095 0,017 0,095

7
Dynamics of the fast-HiPIMS discharge during 
FINEMET-type

Surface & Coatings 
Technology 

10.1016/j.surfcoat.2014.03.015 250 57-64 2014 1 3 3,000 0,517 0,172 0,517

8
On the transport phenomena in highly ionized 
pulsed plasma during FeCuNbSiB

Digest Journal of 
Nanomaterials and 

Biostructures
WOS:000346138800024 9 1513-1522 2014 1 2 2,000 0,202 0,101 0,202

9
Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 Thin Films Deposited 
by HiPIMS Magnetic and Magnetostrictive 
Behavior

Journal of 
Superconductivity and 

Novel Magnetism
10.1007/s10948-014-2740-8 28 1035-1039 2015 1 3 3,000 0,182 0,061 0,182

10
The effect of Si incorporation on the 
mechanical properties and corrosion 
behaviour of a-CH

Journal of Optoelectronics 
and Advanced Materials 

WOS:000350006000036 
17 241-247 2015 0 6 5,500 0,078 0,014 0,000

11
The effect of the additional magnetic field and 
gas pressure on the sheath region

Romanian Reports in 
Physics

WOS:000361856300022 67 1004-1017 2015 0 4 4,000 0,184 0,046 0,000

12
Nanomechanical characterization of 
amorphous and nanocrystalline FeCuNbSiB Applied Surface Science 10.1016/j.apsusc.2014.12.143 352 5-9 2015 1 5 5,000 0,574 0,115 0,574

13
Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 powders prepared by 
mechanical grinding structural and magnetic

Optoelectronics and 
Advanced Materials-Rapid 

Communications
WOS:000364600500018 9 1164-1166 2015 0 5 5,000 0,062 0,012 0,000

14
Optimization of deposition rate in HiPIMS by 
controlling the peak target current

Journal of Physics D: 
Applied Physics 

10.1088/0022-3727/48/49/495204 48 495204 2015 1 4 4,000 0,838 0,210 0,838

15
Reactive multi-pulse HiPIMS deposition of 
oxygen-deficient TiOx thin films Thin Solid Films 10.1016/j.tsf.2016.02.025 603 255-261 2016 0 7 6,000 0,383 0,064 0,000

16
Operating the HIPIMS discharge with ultra-
short pulses a solution to overcome

Romanian Reports in 
Physics

69 2017 1 3 3,000 0,242 0,081 0,242
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17
Copper thin films deposited under different 
power delivery modes and magnetron

Surface & Coatings 
Technology 

10.1016/j.surfcoat.2016.11.001 327 192-199 2017 1 4 4,000 0,523 0,131 0,523

18
High Visible Light Photocatalytic Activity of 
Nitrogen-Doped ZnO Thin Films Deposited

Surface & Coatings 
Technology 

10.1016/j.surfcoat.2016.11.087 324 594-600 2017 0 5 5,000 0,523 0,105 0,000

19
 Enhanced properties of tungsten thin films 
deposited with a novel HiPIMS Applied Surface Science 10.1016/j.apsusc.2017.01.067 424 397-406 2017 1 8 6,500 0,588 0,090 0,588

20
Tungsten nitride coatings obtained by HiPIMS 
as plasma facing materials Applied Surface Science 10.1016/j.apsusc.2017.04.183 416 878-884 2017 0 6 5,500 0,588 0,107 0,000

21
Beryllium-tungsten study on mixed layers 
obtained by m HiPIMSDCMS

Surface & Coatings 
Technology 

10.1016/j.surfcoat.2017.04.074 321 397-402 2017 0 9 7,000 0,523 0,075 0,000

22
Influnce of ion-to-neutral flux ratio on the 
mechanical and tribological properties of TiN 
coatings deposited by HiPIMS

Surface & Coatings 
Technology 

10.1016/j.surfcoat.2017.11.048 1 6 5,500 0,523 0,095 0,523

23

Plasma–wall interaction studies within the 
EUROfusion consortium progress on plasma-
facing components development and 
qualification

Nuclear Fusion 10.1088/1741-4326/aa796e 57 116041 2017 0 168 53,250 0,000 0,000

13 1,718 5,285
I P
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